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摘要(译)

公开了一种制造用于有机发光显示器（OLED）的像素结构的方法。提供
具有至少子像素区域的基板。在子像素区域中的基板上形成辅助电极层
和绝缘层，其中绝缘层具有暴露辅助电极层的开口。在基板上形成下电
极层，有机发光层和上电极层，其中有机发光层填充绝缘层中的开口。
通过执行激光工艺在上电极层和有机发光层中直接在绝缘层中的开口上
形成另一个开口，使得上电极层和辅助电极层通过上电极中的开口焊接
在一起层和有机发光层。
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